TEXHUHYECKMUE
XAPAKTEPUCTUKMN

Tabnuua onga cBeTuNbHMKa X-Space MmolHocTbio 1000 BT

PPE

APPEeKTUBHOCTb CUCTEMDI
npu 100% MoLWHOCTU

PPF cnctembl
(MOTOK POTOCUHTETUYECKUMX POTOHOB)

MoLLHOCTb NoTpebneHns
H1MMMpoBaHMe

Yron paccemMBaHMNgG ONTUKU

Benble cBeTOAMOObI

LIBeTOBag TeMnepaTypa

KonnyecTtBo 6enbix CBETOAMOO0B
CBEeTOBOW MOTOK

KpacHble cBeTOoaMoObl 660 HM
KonmyecTBO KpaCcHbIX CBETOAMOO0B
DPPEKTUBHOCTb KPACHbIX CBETOOMNOO0B
Y® cBeToamoabl

Konnyectso YO-cBeTOOAMOO0B

K cBeTtoamnoabl

KonmnyecTtBo [1K cBeTOOAMOO0OB

CRI (MHOoeKc uBeTonepenaymn)
KonnyectBo CBETOAMOAOHbIX MOAYNEN
90

[[apaHTUMA

50.000 yacos

2.5 2.73 3.2

umol/J umol/J umol/J

2500 pmol/s 2730 umol/s 3200 umol/s
1000 BT

oT O go 100%
o1 15° no 160°
Seoul Semiconductor STW
4000K
1920 2400 2880
243 nM/BT
Seoul Semiconductor 660 HM — SZDR
144 180 216
4.2 MKMOSb/OxK
Seoul Semiconductor UV-A 385 HM — Z5-CUN
3aBUCUT OT BblbOpa crnekKTpa
Seoul Semiconductor 730 HM — SZFR
3aBUCUT OT BbIObOpa crekTpa
83 Ra
24 30 36
70.000 4yacoB

100.000 yvacos

5 net

COEJIAHO
U BPOCCUNM



